O HMNSEEHETHERAF LCMO8F16S528

NWEEREEIRY . 12 £2 ADC . 3 NERT 23, 1 B UART. 1 % SPI . 16K Flash 7
& 220 2568 A 252 E2PROM [¥] 8 fil MCU

FERR

e 8fii LC51 CPU
- %5 MCS51 844

- XU DPTR; S AFEBHE S .
o v LAFfkdE

SOP28L

- 16K+64 717 FLASH, #AE{RFFNIEIRT 10 4, 5
J& #1>1000 X

- 256 71 EEPROM, #fRFEET[A]KT 10 4F, S/
#1>10000 X;

- 512 ‘7% RAM.

- XFERGHTE (ISP), Ui 5 MEM (4% vDD
FIVSS 7TEHD.

SCRF FLASH 73 DU, & 512 745 B 5 T 4.

o HIJEAIE AL

- TAEfJE: VDD=2.0V~5.5V,

- NE FHEEMAEE (POR).

- NEREEMEE (LVR), 8 & fimlik:
1.8V,2.0V, 2.5V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.5V, 4.0V.

- NERERNEE (LVD), 8 MEMSHrTik: 2.2V,
2.4V, 25V, 2.7V, 2.9V, 3.1V, 3.65V,4.5V.
WEEER 2 (WDT),

o I ARG

- WE 32KHz {&4# RCL.

- N #H 8MHz & K E RCH, K E * 15%
@Vpp=2.0~5.5V, Ta=-40°C~+105°C.

- AhER o OBUIRE % 1~8MHz . BR #H 4h AR M IR %
32.768KHz, Wi#HEHFE—HER, HELRXEKE.
- RGIEP Iy 8/412/1IMHzZ.

- CPU & £l SMHZ @Vpp=2.5V~5V. 4MHz@ Vpp
=2.0~2.5V;

o JHAL

- 1 BB LRSS (ACMP), N 16 iR
PRSI R, PN B S AT A L BE 2 U

- WE WA LCD Kasha%, HFHA LCD XTLLfE 8
alif, 3 FPIKEhEE AT, B B T AR 172,
1/3 B AT ik

LaPNE it
- BRI 26 AN 11O I,
- A0 HAT B E K 4 MR B LR

e 4 HH T IR

- 1O BB HE J AR AT T

- PO/P1/P2/P3 I LA i v Wy niee it Ty R
IR

- 2 BRANERH BTN s R W AR T

SE I 2

- 2416 fSERTEE (TO. T1), F&ELY MCS51 1)
. H TO SCHFE M, T1 3CHFF PWM firih .

- LASHRIR TR 16 iy 2% T2, CRFMiE% PWM
B, S MR E .

-1/ 8 AL WT ERF#S, A=Az PU R fe diens (55 .
8K/4K/2K/1KHz.

FATEAS

- 1% UART JEIR I, WHECE Mk R .

- 1 #% SPI MWL, &S SCRE AM EE 1% fad &
@MCLK=8MHz.

TAERER

- IEH TAER.

- fRHR (Sleep) #=.

- [EHL (STOP) ##3{.

AR

- BIRE: -40°C~+105°C.

HEwA: SOP28L

TR



PN B THRAR

B3
e T B ettt ettt ettt a e e et et e ae e e e et et et et e e et et et e e eeee et et ee e e eeee et eeaneneeens 3
2UGIITIEIE <ottt ettt et ettt et et et et et e e e e et et et et nenenene et ettt et et et et aeeeeeeens 4
2.0 G I RS ettt ettt ettt et et et ettt e e et et et enea e e ettt et et et et et aeeeaens 4
22 T B B P oottt ettt ettt ettt e et et et et e et et et ettt eeeee et et e e eneeeees 5
23 I B ettt ettt ettt et et et et e e et et et e e e e et et et eaeae e e e e e et et et et et et aeeeeens 6
3 B T T Bl ettt ettt ettt et ettt ettt ettt e e e et et ettt e ee et et et e eneneeees 7
B B UL <ottt ettt ettt e ettt ettt et et et et e e e eae e et ettt e ea et et et et e eaen e e et et e e eeteneeees 8
B0 T B R oottt ettt et et et et et ettt e et et a e ettt ettt et et et et et et et et et ee et eeeeeeeeeeeeeeeaeae e e eeaen 8
B2 T T M oottt ee ettt ettt a e et ettt e ettt ae e et et ettt et et et e eaenas 9
B3 LR T oottt a ettt ettt et et et et et et et et e e eeeeeteaeeeeeaeeeeeeeeeeneaeeaen 10
B ST SIS ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et ee e et et et enenen et ettt ettt et et et et eeaenens 14
&
1 LCMOSBFLES28 P TIHEIE] oottt ee e eee et e et seseeeeeeeeseseeseseseeeeeseseeeeesaseseesesaseseaessaseseeseseseseennes 3
2 SSOP2BL ettt ettt ettt ettt ta e e et et et et et eeee et ee et et et et et et et et et et ettt ettt e e aeeeeeaeeeteaetenenn 4
3 B I IR] oottt e e et e e r e et et s e e e e e et seen e e e e s eee e eereernns 7
=
BB L B T oottt e e et et s e e e et ee e e e e e e e eeseeeeeeeee s eesaer e e e en s aneeeraeen 5
BB 2 B FHITI ST IR oottt e et e e e e et es e e et et saee e e e e e s eee s e e ees s aereeraeen 6
S T ) o= I OO U OO U TP TP 8
BB B BT TE oottt s e e e e et s e e et et saee e e e e s ees e e e e e eer e eeraeen 8
BB B B oottt ettt et e e ettt a et et e e et et et e e e et et et eee e et et ee et et et eaee et eeeeeeereaeeanaes 8
F 6 ESD FEAHT LAteh-Up FEIEEETE oottt 8
E ey A I (=2 L OO OO U U U TP 9
S T N 1 = L OO U OO TP T UV 10
BB 0 1 O B oottt ettt e ettt e et et et e ae e et e e et et e e e et et e e e et et e eeeeeteraeen 10
B 10 R A T T I T oo et e et e s e e et e s e e s eeseereereeene 12
FE 1L BB LT AT TE oo et e e et e e e e e e e s s e et eeer e e e e et eeeereereeene 13
B 12 BTG T I IR E oottt ettt et ettt e et e e eee et e et et et e e et e e eeeeeranen 13
B I e D Y L = OOV 13



B SR TR IR AR

s B P

LCMO8F16S28 s — kA LCD JX3)) 8 fif MCU, HEAAZEM N ] 1 ffrz o &R LC51 #%, 9 & 16K =15 Flash
512 771 RAM & 256 777 E2PROM, W& 8MHz =ifE & RC #k¥% . BB S . 12 A7 ks FE ADC,
HA RGN B RS F 5 052 I 88 SRR B 1, S A 2 RN - 2.0v~5.5V [ TAE H S
WARFFHLE R L RIS ML, AR E A st (ke B R AT AR B B R GE, W XHRPL. BEI7 1R
& HRE N BERIERS.

HL YR I
* *
POR 16K*8 Flash 512*8 RAM PO
NRST ey LVR P1
LVD
P2
] A A e LC51 CORE P3
RCH
B P4
RCL e
XTIN . o
XTOUT ey CRYHI/L CPU }H‘J: P9
Es
il
ADC
WDT  feli
256
EEPROM

TO/

T1 T2 WT INT KBI UARTO SPI CMP LCD

1 LCMO8F16528 HERHEE]
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PN B THRAR

2.5| IR
2.1 5|

SOP28L 3%

PDAT/P91

VDD

GND
PWMO0/0SCO/P92
PWM1/0SI/P93

INTO/COM4/SEG0O/P00
INT1/COM5/SEG1/PO1

CLKO/K02/SEG2/P02
T0o/TO/K03/SEG3/P03
T10/T1/K04/SEG4/P04
T2/K05/SEG5/P05
T2EX/K06/SEG6/P06

K07/SEG7/P0O7
SEGY/K41/TX/PA1

5
1 28
]2 271
L3 26 1]
14 251
—15 24 7
16 237
7 22 7]
—Is S0P28 21 5
19 20
10 19 1
{11 18 ]
12 17 [
13 16 1
—114 15

2 SOP28L

4/14

P90/PCLK

P95/RST
P27/SEG31/K27/INT3
P26/SEG30/K26/Bz/INT2

P25/SEG29/K25/nBz/ADC6
P24/SEG28/K24/nIRQ/ADC5

P23/SEG27/K23
P22/SEG26/K22/T2EX/CLKO
P21/SEG25/21/RXD
P20/SEG24/K20/TXD
P12/SEG18/K12/AD3
P11/SEG17/K11/AD2
P10/SEG16/K10/AD1

P42/SEG10/K42/RX
P43/SEG11/K43/CLKO



PN B THRAR

2.2 5|HEH

%= 1 5IMEH
EH EHIS IREhEE ST 1
110 A (3.3V) ER75 EREE | #ASPE | BEEO | LbisE | LCD IkaEp ADC
DS=0 | DS=1
00,0 - . 2mA | 20mA NTO ~ ~ ~ SEGO/ -
COM4
po.1 - . 2mA | 20mA NTL ~ ~ ~ SEG1/ -
COM5
PO.2 T2 8 2mA | 8mA | [CLKO] - K102 - - SEG2 -
P0.3 T2 9 2mA | 8mA - TO/TOO K103 - - SEG3 -
P0.4 T2 10 2mA | 8mA - TUT10 K104 - - SEG4 -
PO.5 T2 1 2mA | 8mA - T2 KI05 - - SEG5 -
P0.6 T2 12 2mA | 8mA - T2EX K106 - - SEG6 -
PO.7 T2 13 2mA | 8mA - - K107 - - SEG7 -
P1.0 T6 16 2mA | 8mA - » K110 - - SEG16 AD1
P1.1 T6 17 2mA | 8mA - - Kl11 - - SEG17 AD2
P1.2 T6 18 2mA | 8mA - - KI12 N - SEG18 AD3
P2.0 T2 19 2mA | 8mA - - K120 TXDO - SEG24 -
P2.1 T2 20 2mA | 8mA - - KI21 RXDO - SEG25 -
P2.2 T2 21 2mA | 8mA | [CLKO] | T2EX K122 - - SEG26 -
P2.3 T2 22 2mA | 8mA r - K123 - - SEG27 -
P2.4 T6 23 2mA | 8mA - niRQ K124 - - SEG28 AD5
P2.5 T6 24 2mA | 8mA - nBUZ K125 - - SEG29 AD6
P2.6 T2 25 2mA | 8mA INT2 BUZ K126 - - SEG30/VL1 -
P2.7 T2 26 2mA | 8mA INT3 B K127 - - SEG31/VL2 -
P4.1 T2 14 2mA 8mA - - Kl41 TXDO - SEG9 -
P4.2 T2 15 2mA 8mA -- - Kl42 RXDO - SEG10 -
P4.3 T2 16 21 2mA 8mA [CLKQO] - Kl43 - -- SEG11
P9.0 T5 28 2mA | 16mA | PCLK - - - - - -
P9.1 T4 1 2mA | 8mA | PDAT - - - - - -
P9.2 T4 4 2mA | 8mA | XTOUT | PWMO - - - - -
P9.3 T4 5 2mA | 8mA | XTIN PWM1 - - - - -
P9.5 T5 27 2mA | 16mA | nRST - - - - - -
VDD / 2 - - - - - - -
GND / 3 - - - - - - -

VE: 1. iZUEEhEE S L 3.3V ARAERCTE, BV LR R AT LA B I RSN BE /T

2. T 11O [IRFNREJHB AT LAY, 152 %<LX8SF16xx > % 174 GPIODS0~GPIODS5 / GPIODS9 ik .

3. FTE 1O k% Rate HmT L 4H B E,  X4{# A8 SlowRate LLJ5, ALK/ PAD T4, 152 W<LX8SF16xx H /' F/>GPIOSR 7
e sy
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PN B THRAR

2.3 BHIThAEE

< 2 S|HIThEEH#A
o =905 EREIR
35 0
P0.0-P0.7 I/0 |8 SEALA 1/O [T, AIpigAf
P1.0-P1.2 I/0 3B 1/0 1, AT EEAE
P2.0-P2.7 I/O (8 fLXA 1/O 11, Wi HEEAE
P4.1,P4.2 I/0 2 B /0 [, A ERAE
Po.0. P9 /O |5 fIRU /0 11, AR
P9.2,p9.3, P9.5
o3
[PCLK] I T IS LR
[PDATA] I/0 | AR ESCHE i N\ i L
ARG
nRST p ARSI, AR 2L
CLKO o} I
INTO~INT3 1/0 HhE T 0~3
ERER
T0 [ TO TR
T1 [ T1 AN BRI
T0O 0 TO J7 K
T10 o] T1PWM #iitH
T2EX [ T2 RN
PWMO/1 0 T2 PWM %
niRQ 0  |WTIRQ it
BUZ O |WENE s IEAH N H
nBUZ O |WENS 3R AR H
KBI
KI02~KI07 [ PO [ 6 D g4t o 7
KI10~KI12 [ P1 [ 3 gt
KI20~KI27 [ P2 [ 8 gt iy
KI41,K142 [ P4 [ 2 B AL Ho Wy
BEEEO
TXDO o} UARTO 4 i H B
RXDO [ UARTO H4E % A\ T
Power supply
VDD 2 LR LR
VSS P Hh

E: EREMER A, P FRoR BIRER, V0 Fa@EH MM LI, | RaRBAM, O FoRihi,
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PSS B TR RAR

i b =f MILLIMETER
SYMBOL
1 AH? r , MIN | NOM | MAX
1 S S
—'1—1 Al 010 | — | 030
Al
A2 225 | 230 | 235
ARAAAARAAARAAA | = [=l=lr
T | ! b 039 | — | 047
I bl 038 | 041 | 0.44
025 | _ | 020
El E ¢l 024 | 025 | 026
o D 17.90 | 18.00 | 18.10
-/ ; E 10.10 | 10.30 | 10.50
HHEEEEHHHEEEEHE. | L
[ SEER o 127BSC
1 1
b L*EL B B L o.7o|—ll.oo
LI | 40REF
o 0 - by
e | S
S (-
™ 77777 3 ;
hl ng BASE METAL [}/ | | |
¥ i %,

EEr

SWITH PLATING

3 HERIMEZE
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PN B THRAR

4 HSRHE

4.1 ZNERAAE

1L BT A 2RI AR B, BT B 2 S Ak A AR o 3 B (A 32 47 2 PR KA,
A S T T M5 0 BB DS AT SR i 1) TAEFE B R P T, LTS &2 Bl
.

= 3 HEHM
S 7=s i F =/ME HRME RAHE -1 72
R L Voo - -0.3 - 5.5V
v
i N\ HLE Vig - 0.3 - Vpp+0.3
i A HRIEARLL Vs NS H .
=4 HEIREM
B8 wes i &4 &=/ME BAE =RXIE By
T Vpp B LR lvoo - - - 80
T Vs IS TR lvss - - - 80
Vin>>Vpp B Vin<V. -4 - 4 mA
N W
Vo>Vpp 8 Vo<Vss -4 - 4
BEIENER 2y | - -20 - 20
= 5 AEFM
B #s plhr =t &=/ME BAE &AE By
PRI Ta - -40 - 85
AR Torg - -55 - 125 C
4R T, - - - 150
LQFP-48 - 78 -
FABH 0 )a Q T/W
LQFP-64 - 76 -
SIIFE Po - - - 500 mw
< 6 ESD {R3##0 Latch-up Si&iFE
B8 #s iR &1 &/ME BAME mAE Bfr
HBM Vigm | MIL-STD-883H +4000
MM Vum JESD22-A115 +200 - - \Y;
CDM Veow | JESD22-C101E +1000
Latch-up filtR FLIi AT +100 - - mA
i JEDEC standard NO.78D 2011.11
Vpp I FE Viar TBD - - Y%
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PN B THRAR

4.2 HEFETIEFRMG

* 7 TIEZH

2 %

1= IR R/ME HEE | RKE B
TAEHE Voo 1.8 5.5 %
CPU BB Fero Yoo 7 28V ° : MHz

Vpp>2.5V 8

SRR Veor 1.8 Vv
LB AL IR I (R tpwrr 1 20 ms
VDD [ JH# Svop HORBERE P AR 9 L L E 0.1 V/ms
RAM FR£F L Vor Tp=-40~85C 1.8 Y
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PN B THRAR

4.3 BERBSRETE

O A TAER K 3.3V / 5.0V, BRAEFRITREE, 450/ AE 2 7E vDD=3.0V i 1. TA=25" C &I
iR HIHARHMEILEAREE Y, TBD HK =B 8 5

*= 8 HMHHH

Y 75 M RME | AR | BXE | 2
MCLK=1MHz, RCH/8 - 1.3 -
MCLK=2MHz, RCH/4 - 2 -
MCLK=4MHz, RCH/2 - 2.2 -
MCLK=8MHz, RCH/1 - 3.1 -
MCLK=1MHz, CRY8M/8, I Kk - TBD -
TAEHR lrun MCLK=2MHz, CRY8M/4, i Kz - TBD - mA
MCLK=4MHz, CRY8M/2, I Kz - TBD -
MCLK=8MHz, CRY8M/1, I Kz - TBD -
MCLK=1MHz, CRY4M/4, R AIEZE - TBD -
MCLK=4MHz, CRY4M/1, Hx Kz - TBD -
MCLK=32KHz, CRY32K/1, A#3F - TBD - uA
MCLK=1MHz, RCH/8 - 0.25 -
MCLK=2MHz, RCH/4 4 0.33 -
MCLK=4MHz, RCH/2 - 0.43 -
UGN Isieep MCLK=8MHz, RCH/1 - 0.5 - mA
MCLK=8MHz, CRY8M/1, I Kk - TBD -
MCLK=4MHz, CRY4M/1, KMz - TBD -
MCLK=32KHz, CRY32K/1, Ai#i2f - TBD - uA
FEHL | | ey - 1 _ uA
DR R IS R A S A
* FTA 10 HRCE e A, e E.
* o BRAERERITR T, TR AN BCER R P
&9 I/0%5ME
¥ s o E ROME | BEME | RKAE | B
R NGNS Vi Fifi 10 0.7*Vpp - Voo Vv
(=R TN ENES Vi, Frf 10 0.3 Vpp
T NIR R Viys Fifi 10 TBD mv
TO KM - 3 - mA
T1 KA - 3 - mA
B T2 KR - 3 - mA
W | e | ) S— : 3 T A
Vor=0.7*Vpp (DS=0)
T4 A - 3 - mA
T5 7Y - 3 - mA
T6 KM - 3 - mA
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PN B THRAR

S #S R B /ME | BEME AE | B
T7 K - 3 - mA

TO K7 - 10 - mA

T1RA - 20 - mA

T2 K - 11 - mA

SRIKE) T3 KA - 20 - mA

(DS=1) T4 27 - 12 - mA

TS KA - 16 - mA

T6 KA - 10 - mA

T7 KM - 10 - mA

TO K7 - 6.5 - mA

T1 KA - 6.5 - mA

T2 KA - 6.5 - mA

SIREN T3 KA - 6.5 - mA

(Ds=0) T4 KA - 6.5 - mA

TS 2EA - 6.5 - mA

Te KA - 6.5 - mA

Vpp=5V, T7 kA - 6.5 - mA
Vou=0.7*Vpp B - 25 - mA
T1 K - 40 - mA

T2 KA - 25 - mA

SRIKZ) T3 K7 - 40 - mA

(DS=1) T4 K7 - 25 - mA

TS5 KA - 34 - mA

T6 KA - 20 - mA

T7 KM - 25 - mA

TO KA - 3.5 mA

T1 255 - 5 mA

T2 KA - 3.5 - mA

SRR T3 KA - 5 - mA

(Ds=0) T4 Y - 5 - mA

TS5 K - 5 - mA

T6 KA - 4.5 - mA

Vpp=3V, T7 KA - 3.5 - mA
T R lot Vo1=0.3*Vpp TO KA - 16 - mA
T1 KM - 35 - mA

T2 KA - 18 - mA

TRIKZ) T3 KA - 35 - mA

(Ds=1) T4 HA - 19 - mA

TS5 K - 23 - mA

T6 K - 16 - mA

T7 KA - 15 - mA

Vpp=5V, 559K50 TO A 9 mA
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PN B THRAR

S #S R B sOME | BEME | RXE | B
Vor=0.3*Vpp (DS=0) T1 287 9 mA
T2 R 9 mA
T3 K 9 mA
T4 9 mA
TS5 K 9 mA
Te MY 9 mA
T7 A 9 mA
TO K7 - 20 - mA
T1 KM - 60 - mA
T2 KM - 34 - mA
IR B T3 KA - 65 - mA
(DS=1) T4 57 - 25 - mA
T5 7 - 43 - mA
Te 7Y - 23 - mA
T7 KA - 20 - mA
K | ittt |- | pitism - ™ | - mA
Uity P9 By FBE ‘ Rpu ‘ Viy=0V ‘ - TBD | - kQ
ity 11 A\ s vk L
o I Vss<Vpin<Vpp» Ta=85T - +20 +100 nA
(i)
S 9 | Tewtio) | shm i - 2 | 4 us
#= 10 A58 MFs
B8 75 Ao & H# s/ME | BEME | RXE | B
B LR Vag 1.8~5.5V, -40~85°C 1.24 1.25 1.26 Y
LVRS=000 - 1.8 -
LVRS=001 - 2.0 -
LVRS=010 - 2.5 -
LVRS =011 - 2.6 -
REEALHE Vive
LVRS=100 - 2.8 -
LVRS=101 - 3.0 -
LVRS=110 - 3.5 -
LVRS=111 - 4.0 -
LVR BEJUR i FLE Vivsve) | - - 100 - mv
LVR i T AR H i lwr SLEEP # XI5 - 20 - uA
LVLS= 000 - 2.1 -
LVLS = 001 - 2.4 -
LVLS = 010 - 2.5 -
LVD &30 B Vivo v
LVLS = 011 - 2.7 -
LVLS = 100 - 2.9 -
LVLS = 101 - 3.1 -
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PN B THRAR

8% s o E BME | BBME | RXE | B4
LVLS = 110 - 3.6 -
VLS = 111 - 45 .
LVD B TRGE T L Vivswo) | - 100 - 200 mv
LVD AR T A Hi lvo SLEEP # 3T/ - 40 - uA
* 11 RHIEEGE S
¥ 5 o & BME | BEE | RXE | 84
SR TAES N Vpp=3.0V,  #iJ¥=25°C, Vem=Vpp/2.
NS R
(CPP LTHI) Vos - -10 0 10 mV
AR R vem M 92 B [i7] < 160Nns 0 - Voo \Y;
LB L CMRR | i 25°C - 1 - mv/v
L AR i FLE Vhyster - 15 - mv
JA B AE RN (8] Tstr - 0.5 1 us
Beb ) its - 100 200 ns
W 7 i} ] Trt VDD f#73 He F BEL A= 1
TR - 100 200 ns
TAERR lcmp - - 25 35 uA
CVREF #&5g i [a] Tscvr - - 1 - us
x 12 fRHSFTME
2% 5 o E RME | BBME | SXE | B
SRR RCH S - 1.8~5.5V, -10~50°C 7.92 8.00 8.08 ks
1.8~5.5V, -40~105°C 7.84 8.00 8.16
RCH LAEHLiL Inch 5.0V, 25°C - 100 - uA
RCL 4R FreL 1.8~5.5V, -40~85°C 6 32 50 KHz
RCL LAEHIA lret - - 0.3 1.0 uA
#F 13 LCD EEh4Fis
s B s R B RME | BB | BX{E | #
HRUE TAESAEN Vop=3.0V, I E=25°C,
LCD JRahE e hiii licd H FHL Y -- 3 -- HA
LCD F: i i e it i e Viue IVRCFG=0 - 1.018 -
IVRCFG=1, VOUTSEL=000 - 0.7 -
IVRCFG=1, VOUTSEL=001 - 0.8 -
IVRCFG=1, VOUTSEL=010 - 0.9 --
IVRCFG=1, VOUTSEL=011 - 1.1 - Y,
LCD F4i ik th i & Viur
IVRCFG=1, VOUTSEL=100 - 1.2 -
IVRCFG=1, VOUTSEL=101 - 1.4 --
IVRCFG=1, VOUTSEL=110 - 1.5 --
IVRCFG=1, VOUTSEL=111 - 1.7 --
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